Halbleiterinformationen 197

Sensorzeile L 10 C
Ing. JENS KNABE

Dieses ladungsgekoppelte Bouslement wandelt optische Informationen
in elektrisch analoge Einzelsignale um. Die monolithisch integrierte
Scholtung des Bouelementes besteht aus einar zeilenférmigen Anord:
nung von 25 strhlungsempfindlichen Sensoren, Zuweiphasen-

einem mit und

einem Kompensationsteil. Die gesamie Schaltung ist in einem modi-
fizierten 18poligen DIL-Gehause mit Fenster fir den Strahlungseintritt
Durch Zufihrung on
das Bauslement entsteht sin selbstabtastender Strahlungsempfanger.
Die Videoinformation der Senorzeile besteht aus 25 analogen Ein-
zelsignalen und wird seriell ousgegeben.
Das Bauelement 1aBt sich einsetzen u. a. zur Bildonalyse, Mustererken-
nung, Langenmessung, Fléchenmessung, Kantenabtastung, Winkelmes-
sung.
wachung, Oberfléchenkontrolle, Erkennung und Ausmessung von Boh
rungen, Werkieugpositionierung, Faksimileoblostung, Stoff- und Ge
webeprifung, Spektralanolyse.
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Bild 2: Beschaltung der
Sensorzeile L110C b
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Bild 8: Ausgangssignal als Funktion der Integrationszelt, Bestrahlung
mit Normlichtart A

Bild 5: Empfindlichkeit i

Abhéingigkeit von der Emissionswellenidnge b

KenngréBen, bei 3 = 25°C
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Informationswerte, bei

min_typ._mox. e,
Sattigungsousgangssponnung Un, in mV 100 200 — rauschaquivalente Bestrohlung NEEYY in i em 1. 107
mitleres Dunkelsignal ADS — 81 10%wU Spitze-Spitze-Rouschspannung Us in uV 30
Hellsignodifferenz PRNUY) 5 44 6%y, mittlere Signaloffsetdnderung RSO in m ms 0z
Dynamikbersich DR in mV’ M w0 — spektraler Empfindlichkeitsbereich SR in um 0.45..1.05
Duntelsanolditeren: DSKU - 20% v. U Riickstelltaktomplitude Uys in mV < 5509
e % Kompensationstaktamplitude Ucs ~ 5509
e i i e S<hv-hur=g;xlamnnspnmak:hequenx Teborer
tigungsbestrohlung He v in ulfem® faanns in MH s
bty = 198 ms) = W5 s - H
Diese Kenngraen gelter bei folgenden i (obere))
Statische Bewicbswerte fan. 1o Wi 1
B Ausgangsimpedanz Z in 1000
dex Ausgangstransistors Uss in V 1 tos Neliaistiing B
Spannung am Drain el =B Y i
dos Rackatelltransistors Uy in V 15 dos
Spannung am Ausgangsgate
dox Schisberagisters Ugg in V. 7 Gronwerts
(durch sinan Abgleich im Bereich
A A S Culiatis e Spannungen U in V an den Anschlissen
Bl e i 203 4551 6373 10; 125 13; 14 15 von —03..12
pannung am Fotogata Ugy in Spannungen U in V on den Anschidssen
e e e
méglich Betrisbstamperaturbereich 9, in °C.
Soanmung an den Totpunkien Ure 10V el e
Lisl il L ) Messung bei 50 % Usai, dos erste und das letzte Eloment werden
nicht berlcksichtigt.
i Befiaikaria 9 Bei Bestrahlung mit Normlichtort A gilts 1 Ix = 4,65 e
) Das Autreten negatier Impulspizen (U <0V) verursocht sinen
scheinbaren Anstieg des Dunkelsignals Cun — Coxs — Cars = Cos
Sehisberegistentransportakispannung 1) & TR
Ve Yasndn 05%02 ST A R el N
o L > 9 Dle rasulierends Datencusgangsiiequens fox ist dopplt 5o 08
SShistaleD e naLRONRNg 1D o g Schieboregitritaquent o e o |
s, Ut in V " Taktilgen sind typische Folgen
Uazan, Ucamn in V Batrioh bet Raheren adar niedrigeren Frequenten beichaaigt das Bau
(durch einen Abgleich im Bareich von 6...10 slement nich -
ist sine Optinierung des Batriebes méglich) ) Der Dynamikbereich wird berechnet ols Verhdltnis dor Sattigungs-
bertragungstaktspannung 1) Ugs, in V. e e e
o in v mRus ;R =M iy = 198 me und Bostd
e unbeleuchtoten Zustand: DR = "2l bai 3, = 1,94 ms und Best
Ugxm in V 8 lung mit Normiicht A gilt Exgs: < 011 1x

(durch einen Abgleich im Bereich von 6...10 V
st eine Optimierung des Betriebes méglich)
Ruckstelltakispannung L) Ugp_in V

Rckstelltokispannung H
Phasenloge der Takispannungen (siche Bild 3)

Strahlungsempfangsteil

Abmessungen der Sensoren 13 0m X 17 um (256 2 3,328 mm)

der Glasscheibe bis zur Chip-
oberflache etwo 1.6 mm

Gehéiuseausfiihrung
Keramik

Plost mit Glosfenster
21.1.1.2.18 nach TOL 26 713
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Masse ~15g
Standard 0L 38 679
Anwendungshinw Sensoraeile st nur in einer
Fassung zu batreiben. Fir die
Handhobung gelten die allge
meinen Umgangsr
Bavelemente. Di

und 18 dirfen nur wéhrend des
Betricbes nicht an Masse gelegt
werden

Fassung 18polige IS-Steckfassung
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